MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompafla a la solicitud de

UNA PATENTE DE INVENCION

o favor de Eteblissements MERLIN & GERIN, S.A., de naciona~
lidad francesa, residente en GRENOBLE - Isere (Francia),Rﬁe

Henri Tarze,
por |

"DISPOSITIVO ELECTRONICO SENSIBLE A LA FRECUENCIA", Con prio-—
ridad de la Patente francesa ndm. PV 957,039 de fecha 11 de
Diciembre de 10963;

Ia presente invencidn concierne a los dispositivos
electrdnicos sensibles a la frecuencia, por ejemplo, de una
corriente alterna.

Ia invencidn tiene por objeto un dispositivo estd-

tico précticamente insensible a la temperatura y que puede



10

15

20

25

30

35

,\-\N
’5 ~ATTEN

funcionar como un rélé simple de frecuencia y como un reld
diferencial de frecuencia.

Seglin 1a invencidn, el dispositivo sensible a la
frecuencia comprende esencialmente dos transistores de uni-
conexiln cuyas bases estin montadas en paralelo a travds de
resistencias, estando conectados en comin los emisores con
un circuito de integracidn, como por ejemplo un circuito de
RC, atacando unos impulsos periddicos una de las bases del -
primer transistor y detectando unos medios previgtos para

ello la oscilacibn del segundo transistor, todo ello de modo

* gue el segundo transistor'empieza a oscilar regularmente

cuando la frecuencia de los impulsos periddicos bajs a menos
de un valor determinado,

En un primer modo‘de realizacidn de la invencidn,
el potencial de cebado de dicho segundo transistor es infe-
rior al del primer transistor, de modo que el primer transis-
tor oscila bajo la influencia de dichos impulsos periddicos
cuando la frecuencisa de estos Ultimos es superior a dicho va~
lor determinado, provocando la superacifn de dicho valor de—
terminado el blogqueo del primer transistor y la oscilacidn del
segundo transistor.

Segin otro modo de realizacibn de la invencidn, los
potencieles de cebado de.dichos dos transisbtores son gprecia—
blemente idénticos,.reoibiendo también una de las bases de
dicho segundo transistor unos impulsos peri6dicos ¥ detectan=-
do unos medios previstos para ello la oscilacién regular. de
los dos trahsistores, todo ello de modo que uno de los tran—
sistores empieza a oscilar regularmente cuando la frecuencia
de los impulsos que recibe es superior a la fizcuencia de los
impulsos aplicadog al otro transistor.

Ia invencidn tiene también por objeto un reld de
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velocidad que comprende un dispositivo segin el primer modo
de realizacibn anteriormente mencionado, en el cual los me-
diog que detectan la oscilacidn .del transistor comprenden
un transistor amplificador normalmente conductor y que re—
coge en su base, a través de un condensador, las seflales emi-
tidas por dicho transistor que.oscila, de modo que la corrien—
te ihversa producida por los frentes negativos de dichas se-
fiales bloquea periddicamente dicho transistor amplificadolr,
pare permitir le creacidn, a la salida de dicho transistor,
de una seflal a modo de almenas que gtaca, con preferencia a
través de un circuito integrador, un grado. de potencia‘que
manda un dispositivo adecuado, como por ejemplo un disposi-
tivo de desenganche. .

M gunos modos de realizacidn de la invencidn serdn
descritos shora a titulo de ejemplo con referencia al adjun—
to dibujo, en el cual:

Liag figuras 18 y 28, representan el esquema de un

dispositivo éegﬁn el primero y respectivamente el segundo mo-
do de realizacidn. | ' '

Lo figurs 38, muestra el esquema de un relé de Ve— ..
locidad que eﬁplea un dispositivo segin la invencidn.

En la figura 18, las bases de dos transistores. Qi
¥ Q2 de wniconexidn estég,coneotadas por resistencias R1, R2-
vy respectivemente R3, R4 con una fuente de corriente continua.
Los emisores son puestos bajo tensién‘a travds. de un circuito
de integracién que comprende una resistencia R6. y un conden~
sador G1. Lag registencias R1 y R3, asf como R2 y R4, son de
velor igual, de modo que permiten obtener ung buena compen—
sacidn de los cambios de femperatura.. Una resistencia comple—
mentaria R5 hace que el punto de cebado del trangistor Q2 sea

ligeramente més bajo que el del transistor Ql. Unos impulsos
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periddicos sincronizados con la freéuencia:para controlaxr
llegan en A y atacaen la base superior del transistor Qi a -
travds del condensador C2. En B se conecta un digpositivo
susceptible de detectar la oscilacidn del transistor Q2 ,-
que se traduce en la présencia de impulsos en los bornes
de la resistencia R4. Con la resistencia regulable R6 se
regula la constante de tiempo-del circuito R6 C{, y por tan~
%0 el umbral del dispositivo. Evidentemente, esta regulacién
puede reslizarse previendo un condensador regulable C1.
Cuando la frecuencia de los impulsos en A es ele—~
vada, &8stos provocan la oscilacidn del transigtor Q1 sola-
mente, no siendo suficiente la amplitud de la tensidn en los
bornes del condensador C1 para desbloguear el transistor Q2.
Este amplitud, por el contrario, aﬁmenta cuando la- frecuen—
cia en A baja ¥, pafa cierto valor de dicha frecuencia, re-
sulta’suficiente para hacer oscilar el transistor Q2 mien-
tras gque sl trangistor Q1 se para. Resultan de ello, en los
bornes de la resistencia R4, unos impulsos que pueden mandar
los cireultos siguientes, por ejemplo un diodo oontroiadoo‘
Lo figure 28, muesira en variante un relé de fre~"
cuencia diferencial. Log puntos de cebado de los transisto-
res Q1 ¥y Q2 son ahora idénticos e impulsos periéd@cos~llegan
en A y enDeo En E y en F se detecta la presencia'de impulsos.
Si las dos f}ecuencias en A y en D son igusles, los
transistores Q1 y Q2 funcionan sucesivamenfe’segﬁn una ley- -
estadistica. Cuando las Trecuencias son desiguales, el tran=
gistor al cual es gplicads la frecuencia mis elevads empiezé
a oscilar regularmente, pardndose el otro transistor y pu=
didndose detectar impulsos recogidos en este primer trahsis=:
tor, e introducirse una acciﬁn-deseadao‘

El dispositivo puede servir, por ejemplo, para sin-
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cronizer un alternador con otro o con una frecuencia de re-

ferencia. En este caso, un generador de impulsos puede, por

ejemplo, mandar un motor paso a paso regulando la velocidad

del alternador a través de dos puertas cuya apertura es man-
dade por los impulsos en E y en F que reciben respectivamen-
te las dog frecuencias de modo que mandan el funcionamiento

del motor en un sentido 0 en el 0¥ro,

Le figura 38, representa el esquema de un disposi-

" tivo estéticorque puede ser utilizado, por ejemplo, como Ie~

1¢ de velocidad capaz de cerrar un contacto cuando ung velo—
cidad, por ejemplo la velocidad de una cadena de fabricacidn,
de una cinta trensportedora, etc. baja a menos de un velor ’
previamente determinado. _ )

Ei dispositivo comprende un captador de velocidad
que posee una bobina Bi{ que produce una tensgidn cuya frecuen-
cla es proporcional a la velocidad para medir. Con estfe obje-
t0, por ejemplo, sge preveré uh imén como nicleo y se dispon-
drd enfrente del captador una rueda dentada de hierro dulce,
accionada en rotacién por la cadena.

La tensibn en los bornes de la bobina es rebajada
por dos diodos D1 y D2, especialmente por dos diodos Zener,.
montados en oposicidn. Esta sefial rebajada ataca un trangis-
tor amplificador Q3, cuyo emisor estd conectado directamente
con masa. Lg compensacidn de la deriva del transistor Q3, de-
bida & las variaoioﬁes de la temperatura, estd asegurada por
el diodo D{. La sefial en almenas salida del transistor Q3 es.
diferenciade mediante un condensador C4 y abaca un relé de

frecuencia que comprende los trensistores de uniconexiones Q1

¥y Q2, las resistenciss R1 a R6 y el condensador Ci.. El fun-

cionamiento de este grado ha sido descrito mds arriba y se
comprenders, puds, que, cuando la velocidad baja a menos de

un valor determinado por la regulacidén de la resistencia R6,
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aparece en los bornes de la resistencia R4 un tren de impul-
508, Dichos impulsos son transmitidos a la base de un tran—
sistor amplificador Q4 & través ds un condensador C5. El
transistor Q4 es normalmente conductor y el frente positivo
de cada impulso carga el condensador C5, siendo muy baja en
este momento la impedancia base-emisor. El frente negativo
del impulso descarga el condensador C5 y la corfiente inver-
sa en el transistor Q4, que resulta de ello, bloguea este
Ultimo. Nos encontramos, pués; en presencis de una especie
de cirecuito monoestable que suministra una sefial en almenas
de anchurs constante, cualquiera que sea la frecuenciae Be-
ta sefial es aplicada a un circuito de integracién constitui-
do por un diodo D3 y un condensador de tantalio C6.

Ta tensidn continua positiva en los bornes del con-—
densador 06 ataca, a travds de un puente de resistencias, un
grado de potencia que comprende un transistor Q5, normelmente
blogueado.

Un reld B2, inserto en el circuito colector del
transistor Q5, es excitado cuando &ste se hace conductor y
los contactos del relé envian entonces una orden a los cir-
cuitos siguientes (no representados).

EL diodovD4 protege el transistor Q5 contra las so-
bretensiones de la bobina. EL conjunto es alimentado en co-
rriente continua mediante un rectificador D5, siendo‘R7'una
resistencia limitadora. I tensidn salida del diodo D5 es
filtrada por los condensadores C7 y C8 que cooperan con una
resistencia bobinada B3. D6 es un diodo Zener de estabiliza~—
cidn. |

Podrdn ser variables todas aquellas circunstancias
o detalles accesorios o secundarios, siémpre que ello no al-

tere, cambie o modifiquie la esencialidad propuesta.



Los términos en que queda redactada la presente
memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, de-
bidndose fomar con cardoter amplio y nunca en forma limite-

160 tivae

La Sociedad solicitante, se reserva el derecho de
obtencién de los oportunos certificados de adicidn comple-
mentarios por las mejoras o perfeccionamientos que en 1o su-

cesivo pudiers aconsejar la précticas

N O T A:

165 Descrité suficientemente la naturaleza y alcance
de la invencidn, asi como la forma en que la misma puede ser
llevada a la prictica, se reivindican a ${tulo privativo lasg
siguientes particularidades sobre las que deberd recaer el
privilegio de PATENTE DE INVENCION que se solicita.

170 18,~ Dispositivo eléctrénico sensible a la fre-
cuencia, caract erizado por comprender dos £ran—
sistores de uniconexidn, cuyas bases estdn montadas en para~
lelo mediante resistencias, estando coheotados en comin los
emisores con un circuito de integracién, como pof eﬁemploiﬁn

175 circuito de RC, atacando unos impulsos périédioés une ée las
bases del primer transistor y detectando medios previstos
para ello la oscilacidn del segundo transistor, todo ello de
modo que el segundo trensistor empieza a oscilar regulérmen?
te cuando la frecuencis de los impulsos periddicos baja a

180  menos de un valor determinado.

28,- Digpositivo segfn la reivindicacidn 18, oca~

racterizado por el hecho de que el potencial de cebado de di-



185

190

195

200

205

210

30,6560
cho segundo transistor es inferior al de dicho primer tran-
gistor, de modo que el primer trangistor oscila bajo la in-
fluencia de dichos impulsos periddicos cuando la frecuencia
de estos Qltimos es superior a dicho valor determinado, pro-
vocando la superacibn de dicho valor determinado el blogueo
del primer transistor y la oscilacidn del segundo transig-
tor.

38,- Dispositivo segin la reivindicacidén 18, caraoc-
terizado éor el hecho de que los potenciales de cebado de di-
chos dos transistores son sensiblemente idénticos, recibiendo
tembién una de las bases de dicho segundo transistor impulsos
periédicos,.detectando medios previstos, la osoilacidn regu—r
lar de los dos transistores, todo ello de modo que uno de los
transistores empleza a oscilar regularmente cuando la fre-
cuencig de los impu;sos gque recibe es superior a la ILrecuen~
cig de los impulsos aplicados &l otro transistor.

48, Dispositivo segin la reivindicacidn 12, carac-
terizado por el hecho de que dichos medios que detectan la

ogscilacidn del transistor comprenden un transistor amplifi-

' cador normalmente conductor y que recoge en su base, a través

de un condensador, las sefiales emitidas por dicho transistor
oscilante de modo que la corriente inversa producida por Los
frentes negativos de dichas sefiales bloques periddicamente
dicho trensistor amplifioador pare permitir la creacién,va la
galida de dicho transistor, de ung sefial en almenas que ataca,
con preferencia a través de un cirouito integrador, un grado
de poteﬁoia que maenda un dispositivo adecuado, tal como, por
ejemplo, un dispogitivo de desenganche. .

52 ,~ WDISPOSITIVO ELECTRONICO SENSIBLE A LA FRECUEN-
CIA", Con prioridad de la Patente francesa nim. BV 957,039, de
fécﬁa 11 de Diciembre de 1.963.



Todo segln queda expuesto en la presente Memoria,
que consbta de nueve hojas foliadas y mecanografiadas por una
gola cara, ¥y una hoja de dibujos gue con lg misma se acom-
Pafiae ’

MADRID, 30 de Noviembre de 1.964.
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